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1. Qual o valor aproximado da corrente que circula pelo resistor 3
(Irs3) para o circuito representado na figura ao lado?
a) Ir3=2,93 A
b) Ix3=1,46 A i
C) Ir3=6 A %Vl
d) Irs=4,4 A 528V
2. Qual o valor aproximado da poténcia dissipada pelo resistor 4 V,
(Pr4), que constitui o circuito representado na figura ao lado? =| |i
a) Pr4=191 kW R, 19V R,
b) PR4:42,9 W 32Q 32Q
c) Pre=42,9 kW /51{/\’ R
1 4 — V
5A 320 -J— 19V
] -
3. Qual o valor do capacitor equivalente total (Ceqr) IA =
compreendido entre os pontos “A” e “B” para o circuito
? C C
representado na figura ao lado? 4\, - %5\, 1o nF
a) Ceqr=4,62 NF " 130F
b) CeqT=16nF CZ CG
C) Ceqr=5,6 nF 12 nF 3C34 i 4,5 nF Cq
d) CeqT=5,6 HF 3N 16,8 nF
ls
4. Qual o valor aproximado do mddulo da queda de tensdo aplicada sobre o resistor 2 (Vg2) para
0 circuito representado na figura abaixo?
a) Vro=5V Rl R2 Rs
b) Vr:=6V AN—1 +—MA——AM—
c) Vr=4V 320 100 320
d) Vm=8V vV, — Ry Iy Rs 4V,
48 V_T 320 SA o 320 70,4V
4
NV
= 100

1
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5.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
)
d)

b)

c)
d)

No circuito representado na figura ao lado, o valor

do resistor 3 (R;3), a fim de que o resistor

equivalente total do circuito seja de 9 Q, é

R3;=42 Q.
R3=46,2 Q.
R;=11,45 Q.
R3=12 Q.

Considerando que 0 circuito
representado na figura ao lado se
encontra em regime permanente, que
todos os componentes que o constituem
sejam ideais e que o nimero de espiras
do enrolamento primario do
transformador seja de 1800 espiras e o
do secundario seja de 180 espiras, 0

90
Rl I:“2 R3
——AA\N NN AN\—so-
25,20 21Q
R3
AN
. 2,50
—V; Ry R,
T 220V 30 30

valor da corrente que circula pelo resistor 1 (Ir;) é

In1=2,75 A.
Ix1=0 A.
Ix1=5,5 A.
In1=27,5 A.

. Um condutor é percorrido por 320x10*%elétrons de forma ordenada em um intervalo de tempo

de 20 ms. Qual é o valor da corrente elétrica que circulou pelo condutor durante este

processo?

I;=16 mA
I;=5,2 mA
I;=6,4 mA
I;=2,56 mA

Considerando que o circuito ao lado se encontra em R

. 1
regime permanente e que todos os componentes que o
constituem s3o ideais, o valor da tensao compreendida

entre os pontos A e B (Vag) €

VAB=1,15 V.
VAB=O,67 V.
VAB=2,23 \Y
VAB=1,78 V.

2
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9. A TV de plasma média utiliza 339W de poténcia, enquanto a TV LCD média utiliza 213W. Se
cada aparelho foi usado 5h/dia por 365 dias, qual é a economia de custo para a unidade LCD,
durante o ano, se o custo do KWh é 40 centavos?

a) R$ 155,49
b) R$ 247,47
c) R$ 91,98
d) R$ 180,72
10.0bserve o grafico ao lado e analise as afirmativas a seguir: | (mA)
I. O resistor R; e o resistor R, podem ser classificados, 4
respectivamente, como linear e nao-linear. R1
II. A 12 lei de Ohm (V = R.I) é aplicavel para ambos os
resistores. R
III. O aumento da tensdao provoca o aumento da resisténcia 2
do resistor R2.
Estao corretas as afirmativas >
E(V)

a) I,1I eIl

b) II e III, apenas.
c) Iell, apenas.
d) I elIll, apenas.

11.Qual é o valor aproximado da reatancia
indutiva compreendida entre os pontos
“A” e "B” (Xy1), para o circuito
representado na figura ao lado, quando
a este é aplicada uma tensdo de
V(t)=311sen785t (V)?

a) X|_T=9,7 Q
b) X|_T=102 Q
C) X|_T=130 Q
d) X|_T=350 Q

3
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12.Considerando que o valor da diferenga de 390V 520V Veq
potencial eficaz sobre o capacitor C; seja [ \ [ \ ( 11 \
diferente de zero, qual é o médulo deste valor, 11

para o circuito representado na figura ao lado? R1

Ly
a) Vc1=520 \Y
b) Vei=1608 V m
"/

C1

¢) Vei=2570V
d) Vei=1040V

Vr 650V
L
13.0 circuito representado na figura /
ao lado corresponde & instalacdo 380 V R4 M, M,
elétrica de uma pequena serraria, 60 Hz FP=0,6 NDFP=0,72
onde R; representa o aquecedor de \ 2,5 kW 3,6 kW 4,8 kW
uma estufa utilizada para secar o

madeira e M; e M, sao motores

monofasicos ligados a dois tipos

diferentes de maquinas de corte. O valor aproximado do capacitor que, ao ser ligado em
paralelo com esses equipamentos, corrige o fator de poténcia do sistema para 0,92, é

a) C=88 pF.
b) C=54pF.
c) C=8nF.
d) C=54 nF.

14.As afirmativas a seguir se referem as tensoes, V; e V,, definidas pelas equagbes abaixo.
Vi(t) =5sen (1007Tt +E) V.
3
T
V,(t) = 8 sen (1007‘[t - g)v.

I. V; e V, estdo em fase.
II. A frequéncia de V,; e V, é 100Hz.
III. V, estad adiantado em relacdo a V; em 90°.
Esta (30) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) II, apenas.
b) I eIll, apenas.

c) III, apenas.
d) I, II e IIl.

15.Qual é o valor aproximado da poténcia R, X,

ativa (Par) fornecida pela fonte de tensao NN

ao circuito representado na figura ao 4Q 34 Q)

lado? E=120V /0° —— X
a) Par=840 W 70Q §R3
b) PAT=812 W R 2 Q
C) Par=710W 2
d) Par=934 W 90

4
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16.Qual é o valor da admitdncia total do circuito
representado na figura ao lado?
E=120V
a) Yr=005S-j0,1S R1 L1 é
b) Y1=4,00S +j7,95S
¢) Yr=0,055+j0,1S 200 1,6 mH
d) Yy =4,00S -j7,95S 1 kHz

17.A corrente que circula por um capacitor de 100uF é dada pela equacao i = 40 sen (500t +
60°) (4). Assim sendo qual é o valor aproximado da tensdo instantdnea do capacitor, V¢, no
tempo de 3ms?

a) Vc=381,72V
b) Vc=131,83V
c) Ve=797,99 V
d) Vc=662, 79 V

18.Em relagdo a sistemas trifasicos, sdo feitas as seguintes afirmagodes:

I. Em um sistema Y-Y balanceado, a corrente de neutro é sempre zero.

II. Para um sistema em Y balanceado, a magnitude da tensdo linha a linha é /3 vezes a
magnitude da tensao de fase.

III. Em um sistema balanceado, a poténcia total é 3 vezes a poténcia de uma fase.

Estao corretas as afirmativas

a) I ell, apenas.
b) I elIll, apenas.
c) II elIll, apenas.
d) I, II e III.

19.Qual é o valor da energia armazenada ou devolvida R X,

pelo capacitor (W¢) representado no circuito ao lado, /vlv\, nAON

durante meio ciclo da curva de poténcia, se a E=100V/0° 60Q 70 X

frequéncia da tensdo for 60Hz? — ¢

150

a) Wc=3,981]
b) W¢=10,98]
c) Wc=1,861]
d) Wc=4,21]
20.Considerando que o circuito representado na figura ao lado A

encontra-se em regime permanente e que todos os componentes

que o constituem sdo ideais, o valor da carga elétrica total

(Qr)armazenada entre os pontos “"A” e “B” é de 60 nENK C1 G 10nF
a) Qr=550nC. —_—V,
b) Qr=440 nC. —-— 22V
c) Qr=82,5nC.
d) Qr=352 nC. G | G

20 nF 10 nF
B
5
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21.Considere o circuito representado na figura abaixo.

RG Ra
VA A%
470 kQ 470 kQ
Ve Ve
R, 12V
- —-— VD
cl 33kQ c|3>__.
+ +
= -12V
VEE VEE

Qual é o valor aproximado da tensao de saida(Vo)?

a) 2,52 mv
b) 1,78 V
c) 1,95V
d) 3,7mV

22.Considere o circuito e a sua curva de transferéncia respectiva, representados na figura abaixo,

sdo:

12V

R, R,
0,6 MQ 1,2 kQ

Q,

§ 200 kQ
R

920 Q

O valor da tensao medida no terminal de DRENO (Vp) e a da diferenca de potencial entre
os pinos de GATE e SUPRIDOURO (Vgs), sao, respectivamente,

a) Vp=6,6 Ve Vss=1,14 V.
b) Vpb=5,4V e Vgs=-1,14 V.
c) Vp=6,6 Ve Vs=-1,14V.
d) Vp=5,4VeVs=1,14 V.

6
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23.Qual é o valor da corrente que circula pelo resistor 1
(In1) e a diferenca de potencial medida entre os
terminais de coletor e emissor (V) para o circuito em
polarizacao CC representado na figura ao lado.

a) Iz;=0,85mA, Vee=12,22 V
b) Iri=0,10mA, Ve=12,22 V
c) Iri=1,20mA, V=5V

d) Ig;=0,85mA, Vce=13V -

24.0s trés graficos abaixo representam a curva de transferéncia de trés tipos diferentes de
transistores de efeito de campo.

Ip (mA) b) c)
132 ID(mA)
12 4
11 =+

10 +

HEEERS L L Ves (V)
) -3,5
0051152253 354 45 012 3456 78 910

O B N W A U O N 00 W
1 1 4 L I 1 1 L L

Com base nos graficos, analise as afirmativas a seguir:

I. O valor de Ipss para o MOSFET do tipo DEPLECAO € 6 mA.
II. O valor de Ipgs para o JFET é 7 mA.
III. O valor de Vp para o JFET é de -3 V.

Estao corretas as afirmativas

a) II e IlI, apenas.
b) I ell, apenas.
c) I elll, apenas.
d) I, II e III.

7
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25.0s valores aproximados das correntes I, I, e

R,=R,=R,=R,=3,3 kQ

Ip> para o circuito representado na figura ao
lado, considerando-se Vp=0,7 V, sdo D, R1
respectivamente, H - AN/
—_— —_—
a) 1,=0,212 mA, 1,=5,636 mA e Ip,=5 mA. I l,
b) 1,=0,100 mA, [,=5,636 mA e Ip,=5 mA. v 2 R
¢) 1,=0,212 mA, I,=5,636 mA e Ip,=100 mA. — 1 Ipz D, § 2
d) 1,=0,100 mA, I,=5,636 mA e Ip;=100 mA. T20V
= Vv AA%A%
B R, R;
26.0 valor do resistor Ry para que o R,
circuito representado na figura ao lado VAN
tenha em sua saida uma diferenca de 240 kQ
potencial de 10,89 V, a partir de uma R
tensdo de entrada (V;) de 990 mV, é \/X\N
a) Ryx=73,89 kQ.
c) Rx=480 kQ. 3 15V
d) RX:240 kQ NV\ o
= R 5kQ [ .
\/\2/\/\ - + V,=10,89 V
vi 10k R, |15V
T 990 mV SkQ Ve
27.0bserve o circuito representado na figura abaixo.
V Ry
5 V.ﬂ/\/\/\,_ Ry R0=R5:R7
2xR, A
Vy R vCC
5V Vv VvCC \]
Fo ~|sv
I v
OVlez ’I\‘;\/\, [ Re = Cl2 %
8xR, cH1 AV —/l
Vina Ra +/
5V AAA_ 4 |5V VEE
16xRu —a VEE 15/7\/\/
oV Rs
32xR,
Qual o valor da tensdo de saida(Vo)?
a) Vo=-4,06V
b) Vo=5V
c) Vo=3,5V
d) Vo=4,06V
8
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28.0 valor aproximado da tensdo de saida

(Mo), para o circuito representado na VCC
figura ao lado, é 30V
a) Vo=3,6V. R
b) Vo=-3,6 V. C,=C,=10 pF 2< 3kQ
c) Vo=12 V.
d) Vo=8,4 V. ¢
_”_. V,
v=3oomv G |
. | | - lpss=6 MA
| Vo=-3V
Yo=10 uS
R1 0s M
1 MQ
29.Qual o valor aproximado da tensdao de VvV
L cC
entrada (V) para o circuito representado na
figura ao lado? 15V
a) Vi=14,86 mV
b) V,=-14,86 mV R, % 3,9 ch
c) V;=220,8 mV 870 kQ 2 _
d) Vi=-220,8 mV . Q, — V,=4V
V, .t II hfe=115
' R.=100 kQ

30.Analise as seguintes afirmativas, considerando que o transistor de juncao bipolar em questao

encontra-se na configuracao base comum.

I. Na regido ativa, a juncdo coletor-base esta reversamente polarizada, enquanto a
juncgdo base-emissor esta diretamente polarizada.

II. Na regido de corte, a juncdo coletor-base esta reversamente polarizada, enquanto a
juncgdo base-emissor esta diretamente polarizada.

ITII. Na regido de saturacao, as juncdes coletor-base e base-emissor estdo diretamente

polarizadas.

Estdo corretas as afirmativas
a) I elll, apenas.
b) I ell, apenas.

c) II elIll, apenas.
d) I, II e III.

9
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31.Considerando que o clock de um microcontrolador, PIC 18 XX, seja de 20MHz (Fosc=20 MHZz),
qual é o valor do ciclo de maquina deste componente?

a) 5 MHz
b) 10 ns

c) 0,2 s
d) 10 MHz

32.0 PIC 18F4550 é construido com base na arquitetura HARVAD. O tipo de instrugbes deste
componente, é

a) CISC.
b) RISC.
c) RGB.
d) RGH.

33.0 equivalente do nimero 1CF2,¢, que esta na base hexadecimal, nas bases decimal, binaria e
octal, corresponde, respectivamente, a

a) 741040, 1110011110010,, 163625
b) 7411,,, 1010111000010,, 153634
Cc) 74100, 1100011010110,, 164625
d) 7412,,,0110011010010,, 164625

34.Qual é a simplificagdo correta da expressdo booleana Y= (A +B).(B+C)+ (A.C)+ (A+C).D?

a) Y=A+C
b) Y = AC

c) Y=B+CAD
d) Y=A+CAD

35.Qual é a quantidade de blocos multiplexadores de 8 canais necessaria para projetar um circuito
multiplexador de 64 canais de informacao?

a) 9
b) 8
c) 4
d) 16

10
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36.0bserve o circuito combinacional representado na figura abaixo.

A B C D

>
S L

o
D

[~

Qual é a representacdo correta da expressédo ldgica que o circuito executa?

a) =[(AQB+BD).(C(A+C)+AD)]+C

S
c) S
S

=[(A® B +BCD).((A+C)+ B+ AD)] +
]

[(A® B + BCD).(C(A+C)+B+AD)

37.0bserve a tabela verdade abaixo.

=[(AB+BCD).(C(A+C)+A+D)]+C

C
+C

HRRERREROlOO0O|O|O|0O|O|D

Rk |lRrlo|lololor|rk|lr|lo|lojo|lolm

Rlm|lo|lo|r|r|lolo|r|r|lo|lo|l~|~|lololA

Hlolrolrlolrlo~|lor|lo~lo~lolog

OlrR|IX|OolOoRr|OR Xk IR[XIR[IX OO«

Qual é a menor expressao que pode ser obtida a partir da tabela verdade?

a) Y= AC+CD+ AB+ ABD
b) Y= BC+CD+ AB+ ACD
c) Y=BC+CD+ AB+BD
d) Y= AC+CD+ AB+ ABD

Area 28 — Controle e Processos Industriais — Edital 191/2017
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38.Considerando que a condigdo inicial do 0000
. —
contador de médulo 4 representado no @ @
diagrama de transicdao de estados da figura A
ao lado seja 0011, qual é o valor da
contagem apos 25 pulsos?

a) 1101
b) 1100
c) 1010

d) 1110

39.Um conversor digital-analdgico de 6 bits gera 2V na saida quando a entrada digital € 100011.
O valor correto da maior tensdo de saida do conversor (Vyax) €

a) Vwax=3,5V.
b) Vwax=2,4V.
C) VMAX=6,3V.
d) VMAX=3,6V.

40.Analise o circuito representado na figura abaixo.

1 -
| Qo | Q | Q,
SET SET SET
b Q i L Q
CLK &#— 3 CLK _ > CLK _ > CLK
— KO QO p— — K]_ Q]_ p— h— Kz Q2 p—
CLR CLR CLR

CLK || |‘

Qual é a funcdo do circuito representado na figura?

a) Contador assincrono de modulo 5
b) Contador assincrono decrescente

c) Contador sincrono de cédigo binario
d) Contador sincrono de modulo 5

12
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